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Elektroniczny wtérnik napigciowy

Przedmictem wynalazku jest elektroniczny wtdrnik napigciowy. Przedmiot wynalazku jest przeznaczony
do stosowania; zwtaszcza jako uktad separujacy w roznych urzadzeniach elektronicznych, w ktérych potrzebne
s3: duza rezystancja wejSciowa, duza czestotliwos¢ graniczna, maty czas propagacji, wzmochienie napieciowe
bliskie jednosci i bliskie zeru przesuniecie sktadowej napiecia migdzy wejsciem a wyjsciem uktadu z zachowa-
niem tej whasciwosci w szerokim zakresie temperatur. _

Znany elektroniczny wtérnik napieciowy jest realizowany na tranzystorze polowym, zatagczonym normalnie,
pracujacym w konfiguracji wspdlny dren oraz na tranzystorze bipolarnym, pracujagcym w konfiguracji wspéiny
kolektor. Tranzystor polowy jest zasilany od strony Zr6dta ze Zzrédta pradowego, realizowanego na tranzystorze
dodatkowym i rezystorze.

Niedogodnosé wszelkich znanych elektronicznych wtérnikéw napieciowych polega na tym, ze te znane
wtorniki napigciowe, ktdre charakteryzuja sie duza czestotliwoscia graniczng i matym czasem propagacji, nie
zapewniaja jednoczesnie bliskiej zeru wartosci przesuniecia sktadowej statej napigcia miedzy wejsciem a wyj$-
ciem tych uktadow, zwtaszcza z zachowaniem tej wartosci w szerokim zakresie temperatur.

Znany jest réwniez miedzy innymi z polskiego zgtoszenia patentowego nr P 210038 wtérnik napieciowy,
charakteryzujacy sie tym, ze baza krzemowego tranzystora jest przez rezystor polaryzacji potaczona z kolekto-
rem tego tranzystora, stanowigc obw6d ujemnego sprzezenia zwrotnego.

Istota wynalazku polega na tym, ze celem minimalizacji wartosci przesuniecia sktadowej statej napiecia
miedzy wejsciem a wyjsciem uktadu z zachowaniem tej wartosci w szerokim zakresie temperatur, uktad znanego,
szybkiego wtérnika napieciowego objeto dodatkowo petlg ujemnego sprzezenia zwrotnego, ktdra stanowi
wzmacniacz operacyjny, ktérego odwracajace wejscie jest wtaczone przez rezystor z wejsciem wtdrnika, a nie-
odwracajace wejscie, przez drugi rezystor, jest wtaczone z wyjsciem wtérnika.

Elektroniczny wtérnik napigciowy wedtug wynalazku jest realizowany na tranzystorze polowym, za{aczo
nym normalnie, pracujacym w konfiguracji wspéiny dren oraz na tranzystorze bipolarnym, pracujacym w konfigu-
racji wspéiny kolektor, przy czym tranzystor polowy jest zasilany od strony Zrédta ze Zrédta pradowego,
realizowanego na tranzystorze dodatkowym i rezystorze, a ponadto uktad wtérnika jest objety petla ujemnego
sprzezenia zwrotnego, ktéra stanowi wzmacniacz operacyjny, ktérego sygnaty wejsciowe sa podawane przez
uktad dolnoprzeptywowy z dwéch rezystoréw i kondensatora, a wyjscie wzmacniacza operacyjnego jest wiaczo-
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ne do dzielnika rezystancyjnego, zasilajgcego baze tranzystora dodatkowego, wymuszajac taka warto$¢ pradu
polaryzujacego tranzystor polowy, jaka sprowédza warto$é przesuniecia sktadowej statej napiecia miedzy wejs-
ciem a wyjsciem wtornika napieciowego do wartosci wejsciowego napiecia réZnicowego na wzmacniacz operacyj-
ny.

Zaletg wtornika wedtug wynalazku jest to, ze w efekcie objecia uktadu wtérnika petla ujemnego sprzeze-
nia zwrotnego, zostata zminimalizowana wartos¢ przesuniecia sktadowej statej napiecia miedzy wejsciem a wyjs-
ciem ukfadu oraz zostat zminimalizowany dryft temperaturowy tego przesuniecia przy zachowaniu wtasciwosci
czestotliwosciowych oraz duzej rezystancji wejsciowej uktadu.

Praktyczny przyktad wykorzystania wynalazku jest pokazany na rysunku, przedstawiajgcym schemat
wtérnika napieciowego. '

Przyktad . Elektroniczny wtérnik napigeciowy tworza tranzystor 1 polowy, zasilany od strony Zrédta
ze zrodta 2 pradowego, realizowanego na tranzystorze 3 dodatkowym i rezystorze 4, wraz z tranzystorem 5 bipo-
larnym, zasilanym od strony emitera ze Zrodta 2 pradowego. Sygnat wejsciowy podawany na bramke tranzysto-
ra 1 z niepokazanego na rysunku generatora, jest jednoczesnie podawany przez rezystor 6 na wejscie 7 odwracajac
wzmacniacza 8 operacyjnego, a sygnat wyjsciowy z emitera tranzystora 5 jest takze jednoczesnie podawany przez
rezystor 9 na wejscie 10 nieodwracajace wzmacniacza 8 operacyjnego. Pomiedzy oba wejscia 7 i 10 wzmacnia-
cza 8 operacyjnego jest podtaczony kondensator 11, tworzacy wraz z rezystorami 6 i 9 uktad dolnoprzepustowy
o duZej statej czasu. Wyjscie 12 wzmacniacza 8 operacyjnego zasila przez dzielnik rezystancyjny, realizowany na
rezystorach 13 i 14 baze tranzystora 3, wymuszajac taka wartos¢ pradu polaryzujacego tranzystor 1, jaka war:
tos¢ przesunigcia sktadowej statej napiecia miedzy wejsciem a wyjsciem wtérnika napigciowego sprowadza do
wartosci wejsciowego napiecia réznicowego na wzmacniacz 8 operacyjny.

Zastrzezenia patentowe

1. Elektroniczny wtérnik napieciowy, realizowany na tranzystorze polowym, zataczonym normalnie, pra-
cujacym w konfiguracji wspdlny dren oraz na tranzystorze bipolarnym, pracujagcym w konfiguracji wspéiny ko-
lektor, przy czym tranzystor polowy jest zasilany od strony Zrdédfa ze Zrédta pradowego, realizowanego na
rezystorze i na tranzystorze dodatkowym, ktdrego baza jest zasilana przez dzielnik rezystancyjny, a ponadto uktad
wtornika jest objety petla ujemnego sprzezenia zwrotnego, znamienny tym, Ze petle sprzezenia stanowi
wzmacniacz (8) operacyjny, ktorego odwracajace wejscie (7) jest potaczone przez rezystor (6) z wejsciem
wtérnika, a nieodwracajace wejscie (10) wzmacniacza (8) jest potaczone przez rezystor (9) z wyjsciem wtodrnika.

2. Wtérnik wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze kondensator (11) ukfadu dolnoprzepustowego
o duzej statej czasu jest wtaczony pomiedzy wejsciami (7, 10) odwracajacym i nieodwracajgcym wzmacnia-
cza (8) operacyjnego.

3. Wtérnik wedtug zastrz. 1, znamienny tym,ze dzielnik rezystancyjny, zrealizowany na rezysto-
rach {13, 14) jest wtaczony do wyjscia (12) wzmacniacza (8) operacyjnego.
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